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I .الترانزستور  
  

  تعريفه)1
   (B)الترانزيستور مركبة إلكترونیة لھا ثلاثة مرابط تسمى القاعدة 

  .(C) و المجمع(E)و الباعث
   و ھما يختلفان من PNP و NPN:يمیز بین نوعین من الترانزيستور
  : باعث–اعدة حیث منحى التیار في الوصلة ق

   التیار يخرج من الباعث،NPNفي النوع 
  .التیار يدخل من الباعثPNP في النوع

    : تتحقق العلاقة في كلتا الحالتین و حسب قانون العقد
                               B ECI I I     

ركیبهت)2
  كون مشتركا بین المدخل يركب الترانزيستور كرباعي قطب، يعني أن أحد مرابطه ي

  . و المخرج
  .NPNفیما يلي نقتصر على دراسة التركیب ذي الباعث المشترك للنوع 

  
  
اشتغاله)3

دارة القاعدة  :
 لا يمر التیار إلا بعد تجاوزه قیمة E و B بین UBEعند تطبیق توتر

  ).عتبة التوتر(حدية 
 تتصرف الوصلة BEكصمام ثنائي .  

دارة المجمع  :
  . لا يمر التیارE و C بین UCEتطبیق توترعند 
 تتصرف الوصلة CE كقاطع تیار مفتوح، و نقول أن 

  .الترانزيستور متوقف
مفعول : تحكم دارة القاعدة في دارة المجمع

  :الترانزيستور
 ، و نقیس UBE في دارة القاعدة، بتغییر التوتر IBنغیر شدة التیار 

  . المار في دارة المجمعICتغیرات شدة التیار
  . يسمى ممیزة التحويل بالنسبة للتیارIC = f(IB)المنحنى 

  :يمكن تشغیل الترانزيستور كما يلي
  كقاطع للتیار   :  
CI( مفتوح-  = BIإذا كان) 0 = 0،  

CI( مغلق- 0 ( إذا كانBI 0.  

  كمضخم للتیار   :BCI = I  عندما يشتغل في النظام الخطي.  

                          معامل التضخیم للترانزيستور.  
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II .تراكیب إلكترونیة بسیطة  

  
  
  
  
  
  

كاشف 
  الضوء

  
  
  

  
  
  
  
  

.مقاومة الضوئیة يشتغل المنبهعند إضاءة ال
  

  

  
  

مؤشر 
  المستوى

  
  
  
  

  
  

 في الخزان ضعیفا، عندما يكون مستوى السائل
  .يضيء الصمام المتألق كھربائیا

  

  
  
  

مؤشر 
  السخونة

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

عندما ترتفع درجة حرارة السائل تُفتح دارة القدرة 
  .فیتوقف التسخین

  

  توزانتوزان..ذذ
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